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Typenreihe/Type range T388N 400* 600 800 1000 1100 1200 1400 1600 1800*
-Elektrische Eigenschaften Electrical properties
Hdchstzuldssige Werte Maximum permissible values
Uoam, Unrm Periodische Vorwirts- und repetitive peak forward off-state 400..1800 V
Riickwérts-Spitzenspetrspannung andreverse voitages
framsm Effektiver Durchlafstrom RMS on-state current 730 A
bravm Dauergrenzstrom average on-state current tc=85°C 388 A
to=72C 465 A
lam Periodischer Spitzenstrom repetitive peak on-state current 4400 A
hrsm StoBstrom-Grenzwert surge current t=10ms,ty< 45°C 7200 A
t=10ms,t;=125°C 6400 A
[1%dt Grenzlastintegral JRdt-value t=10ms,ty< 45°C 260000 A%
t=10ms, b= 125°C 205000 AZ%s
(di/dt)es  Kritische Stromsteitheit critical rate of rise of on-state current nicht periodisch/non repetitive 600 A/us
Dauerbstrieb/continuous operation, iy = 1200 A 120 A/ps
Steuergenerator/pulse generator:
U =10V, ia=1A, dig/dt =1A/us
: (du/dt).:  Kritische Spannungssteitheit critical rate of rise of off-state voltage  up = 67% Upam
5.Kennbuchstabe/Sthistter © 400 V/us
5.Kennbuchslabe/Sthletter F 1000 V/us
Charakteristische Werte Characteristic values
ur Obere DurchlaBspannung max. on-state voltage t4=125°C,lr=1500A 21 V
Urg) Schleusenspannung threshold voltage ty=125°C . 09 Vv
rr Ersatzwiderstand slope resistance ty=125°C 0,75 mQ
Uar Obere Ziindspannung max. gate trigger voltage 4= 25°C,up=6V,Ra=5Q 2 Vv
far Oberer Zlindstrom max. gate trigger current ty= 25°C,up=6V,Rx=5Q 200 mA
Unterer Ziindstrom min, gate trigger current t4=125°C,up=6V,Ra=5Q 10 mA
I Oberer Haltestrom max. holding current t4= 25°C,up=6V,Rr=5Q 300 mA
i Oberer Einraststrom max. latching current ty= 25°C,up=6V,Rax=10Q 12 A
Steuergenerator/pulse generator:
la=1A,dig/dt=1A/ps, g =20us
ip, In Oberer Vorwérts- und Riickwirts- max. forward off-state and tj=125°C, up = Upam (U = Uram) 50 " mA
Sperrstrom reversecurrents
te Oberer Ziindverzug max, gate controlled delay time Steuergenerator/pulse generatar: 4 us
ia=1A,dig/dt=2A/ps
tq Typische Freiwerdezeit typical turn-offtime Pritfbedingungen Seite/test conditions page 21 220 ps
Coun Typische Nullkapazitét typical zero capacitance t4=25°C,f=10kHz 4 nF
. Thermische Eigenschaften Thermal properties
' Innerer Warmewiderstand thermalresistance, junction to case
Rinse fiir beidseitige Kiihtung for two-sided cooling © =180%|, sinus = 0,068°C/W
bC = 0,065°C/W
Ruwscny fliranodenseitige Kihlung’ for anode-sided cooling 6 =180%}, sinus = 0,113°C/W
oc = 0,11 °C/W .
Rincno fiirkathodenseitige Kiihlung for cathode-sided cooling © =180, sinus = 0,169°C/W
' pc = 0,156°C/W
Rinck Warmewiderstand fiir einen single sided thermal
Ubergang zwischen Gehéuse resistance,
und Kithlkérper case to heatsink 0,02 °C/wW
Betriebstemperatur operating temperature —-40°C...+125°C
Lagertemperatur storage temperature —40°C...+140°C
Mechanische Elgenschaften Mechanical properties
G Gewlcht weight 100 g
F AnpreBkratt clamping force 55...8 kN
Magbild outline Selte/page 235
Kriechstrecke creepagedistance 17 mm
Feuchteklasse humidity classification DIN 40040 »C
Schlittelfestigkeit vibration resistance f=50Hz 5x9,81 m/s?
(
* Fir grdBere Stilckzahlen bitte Lisfertermin erfragen/Delivery for larger quantities on request
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DurchlaBkennlinie/On-state characteristic

DurchiaBveriustieistung Pr/On-state power loss Py
Parameter: StromfluBwinke! ©/current conduction angle €
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Hochstzuldssige Gehiusetemperatur t; bei beldseitiger Kithiung
Maximum allowable case temperature t; at two-sided cooling
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Hichstzulidssige Gehdusatemperatur {; bel anodenseitiger Kiihlung
Maximum allowable case temperature t at anode sided cooling
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Bild/Fig. 5 Bild/Fig. 6 e
Hbochstzulidssige Kilhimitteltemperatur t, bei beidseitiger Luftselbstkiihlung, Hochstzutissige Kithimitteltemperatur {4 bel verstéirkter beidseitiger Luftkihlung,
Kithikérper K0,36S. Kihikérper K0,12F, V, = 501/s.
Maximum allowable cooling medium temperature t, at natural two-sided cooling, Maximum allowable cooling medium temperature t, at forced two-sided cooling,
heatsink type K0.36S. heatsink fype K0.12F, V_ = 50 I/s.
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Bilg/Fig. 7
Transienter innerer Warmewiderstand Zyc
Transient thermal impedance, junction to cass, Zynue
----- anodenseitige Kilhlung/anode sided cooling
beidseitige Kiihlung/two-sided cooling
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Bild/Fig. 9

Hachstzulidssige Gehiusetemperatur tg bel beldseltiger Kiihlung
Maximum allowable case temperature t; at two-sided cooling
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Héchstzuldissige Kiihimitteltemperatur t, bei baidssttiger Luftselbatkihiung,
Kihlkbtper K0,36S.
Maximum allowable cooling medium temperature , at natural two-sided cooling,
heatsink type K0.36S.
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DurchlaBveriustieistung P;/On-state power loss Py
Parameter: StromfluBwinkel ©/current conduction angle ©
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Bild/Fig. 10
Hbchstzulissige Gehdusetemperatur i bei anodenseitiger Kiihlung
Maximum allowable case temperature ; at anode sided cooling
‘ 130
[ =N
takd \\ N
100 \ A, \‘\\ o e
20 \\\\\\\\Q\\
0 AN NN
70 \ \\ \\
w NENNNNRN
: NARNNAUAN
0 \ \ \ \\\ \\\
" \o.:oo \so-\\so' nos Wor | Nee
. \LIYINNRNTTN
. 100 10 200 250 300 350 400 450 soor
Uram [A]-—»
Bild/Fig. 12

Hochstzuldssige Kiihlmitteltemperatur t, bel verstirkter beidseitiger Luftkihlung,
Kiihikdrper K0,12F, V, = 50 I/s. .

Maximum allowable cooling medium temperature t, at forced two-sided cooling,
heatsink type K0.12F, V_ = 50 /s,
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Bild/Fig. 14
Oberstrom lyoy bei beldseitiger Luftselbstkiihiung, ty = 45°C,
Kithlkérper K0,36S.
Overload on-state current lyoy at natural two-sided cooling, t, = 45°C,
heatsink type K0.36S.
Parameter: Vorlaststrom/pre-load current hawweg
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Bild/Fig. 16

Hochstzulidssiger DurchiaBstrom |y bei Aussetzbetrieb und beidssitiger
Luftgelbstkiihlung, t, = 45°C, KilhlkSrper K0,36S.
Limiting on-state current lnyr during intermittent operation at natural two-sided
cooting, 1, = 45°C, heatsink type K0.36S.
Parameter: Spieldauer/cycle duration SD

Voriaststrom/pre-load current tiayves
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Bild/Fig. 13

Transienter innerer Warmewiderstand Zynue

Transient thermal impedance, junction to case, Zwmuc
anodenseitige Kihlung/anode sided cooling
beldseitige Kiihlung/two-sided cooling
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Bild/Fig. 15

Oberstrom Inoy bel verstiirkter beldseitiger Luftkiihlung, t, = 35°C,
Kihikdrper KO,12F, V. = 501/s. .

Overload on-state current kg, at forced two-slded cooting, t, = 35°C,
heatsink type K0.12F, V. = 60V/s.

Parameter: Vorlaststrom/pre-load curent brawwg
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Hochstzuldssiger DutchlaBstrom nyy bel Aussetzbetrieb und verstiirkter
beldseitiger Luftklihlung, t, = 35°C, Kithikérper K0,12F, V. = 50 /8.
Limiting on-state current Inyy during intermittent operation at forced two-sided
cooling, t, = 35°C, heatsink type K0.12F, V, = 501/s.
Parameter: Spisldauer/cycle duration 8D ~

Vorlaststrom/pre-load current v
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. Bild/Fig. 18
k Grenzstrom Iyov bel beidseltiger Kiihlung, Kilhtkérper K 0,36 S und K0,12F,
\\ a Upn = 0,8 Unan.
4 N 4\ Limiting overload on-state current Irovu at two-sided cooling,
(-~ R heatsink type K0.36 5 and K012 F, Uy = 0.8 Usse
E\ A] X 0,365/ R KO2F  v,=50Us, a — Belastung aus Leertaut/current surge under no-load conditions
3 t,245°C ) 4,235 b — Belastung nach Betrieb mit Dauergrenzstrom b/
\ - cument surge occurs during operation at limiting mean on-state current
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Bild/Fig. 19 Bild/Fig. 20
Ziindbereich und Spitzensteuerleistung bei up = 6 V. Ziindverzug ty beiiny = 100 A, t,; = 25°C,
Gate characteristic and peak gate power dissipation atup = 6 V. Gale controlled delay time ty, at iny = 100 A, t,; = 25°C.
Parameter: a b ¢ d a ~— &uBerster Verlauf/limiting characteristic
k b — typischer Verlauf/typical characteristic
Steusrimpulsdauer/Pulse duration t; fms)] 10 1 05 01
Hoichstzuldssige Spitzensteuereistung/
Maximum allowable peak gate power w] 40 80 100 150
1000
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Nachlaufladung Qs in Abhéingigkeit von der abkommuherenden Stromsteliheit
] - vy ~di/dt bei t,; = 125°C.
200 Der angegebene Vertauf wird von 80% aller Thyristoren nicht Uberschritten, .
” 70 ] Lag charge Qg versus the rate of decay of the forward on-state current
Y -di/dt att, = 125°C.
0 L These curves are valid for 90% of all thyristors.
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